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1 Introducao 4 Resultados & Discussoes

Pelos valores medidos de resisténcia de folha podemos notar a tendéncia de diminuicéo
desses valores em temperaturas mais altas e também sua diminuicdo com a adicdo de
material dopante .A s temperaturas superiores favorecem a evaporacao do solvente,
propiciando a chegada de menor quantidade do mesmo , o que favorece a formacao do
filme .

Filmes finos de oOxido de zinco (ZnO) tém se
mostrado um material tecnologico bastante versatil
devido a sua capacidade condutora, grande
transparéncia na regiao do espectro visivel e a sua
boa estabilidade quimica . Podem ser utilizado em
células solares, Telas de monitor(flat), como
sensores de gas,oxidos condutores transparentes
(TCO) ,espelhos de calor entre outros usos.
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Ha atualmente uma gama de técnicas utilizadas para a obtencdo destes filmes como
sputtering e CVD.A técnica de spray-pirolise, surge como um método eficiente e de baixo
custo para a producao de filmes finos de ZnO.

Figura 2: Grafico comparativo dos valores de resistencia de folha
para 0,8ml de solucéo depositada.
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O presente trabalho tem como objetivo sintetizar filmes finos de ZnO intrinseco e dopados %azn 1%
com aluminio atraves do metodo de spray-pirolise, e caracteriza-los quanto as suas 20 ——2%
propriedades elétricas. i 3%
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3 Metodologia s —-5%
Utilizou-se como precursores acetato de zinco dihidratado e cloreto de Aluminio 440 . . - ,
Hexahidratado.Como solvente, foi utilizado agua deionizada. Foi adicionado AICIl; como 0,7 1,45 2,2 2,85 3,7
dopante nas seguintres proporcoes em massa 0%,1%,2%,3%,4%,5% .As solucoes foram Resisténcia de folha (Q.cm2)x1000
depositadas em substrato de vidro sodo-calcico previamente limpo, aquecido nas

temperaturas de 450 C,500 C e 550 C 30 C, mantendo-se a distancia entre o substrato e
0 aerografo fixa em 250mm.Parametros otimos para a formacéao de filmes densos de oxido
de zinco.Foi também variado o volume depositado de solucao, usando-se volumes de 0,8ml
e 1,6ml . Logo apods os filmes foram tratados em um forno na temperatura de 400 C por 1
hora com atmosfera inerte. Os filmes assim formados tiveram suas espessuras avaliadas
através de elipsometria, resistividades eléetricas determinada pelo método das 4 pontas
(ASTM F390-98) e cristalinidade pela técnica de difrac&o de raio x.

Figura 3: Grafico comparativo dos valores de resistencia de folha para
1,6ml de solucao depositada.

Utilizando a técnica de elipsometria pode-se mensurar a espessura do filme depositado,
que para 0,8 ml de solucao depositada foi de 83nm, e para 1,6ml de solucao foi de
105nm .Tendo por base esses dados pode-se estimar a resistividade do filme em

2.1x102 Q .m.
~ Aguadeionizada
Q Através da analise de difracdo de raio x ,foram detectados 0s respectivos picos
G @" i”:ﬂ caracteristicos do oxido de zinco para as diferentes temperaturas estudadas neste
[ l |

trabalho.Confirmando a presenca do mesmo e sua fase desejada nos filmes obtidos.
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Figura 4: Difratograma das amostras depositadas a 400 C,450 C e 500 C

6 Conclusoes

i ASp,ersor Temperatura:
Py 400 C, 450 C e 500 C E possivel obter a partir da técnica de spray pirdlise, apds tratamento térmico,
\ Distancia do aerégrafo: 255mm

filmes de oxido de Zinco dopado com aluminio com propriedades condutoras. No

Substrato . " -
\ entanto deve-se otimizar 0s parametros de deposicao para um aumento da

homogeneidade do filme assim como diminuir os valores de resistividade.

Tratamento Térmico em atmosfera inerte (400 C durante 1h120 C/h)
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Figura 1. Fluxograma da Metodologia usada.
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